Telefunken Transistor BU105 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BU105

750V [ 2,5A

DATASHEET

OEM - Telefunken
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Telefunken

Transistor BU105

Datasheet

BU 105

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M1i:1

Rge & 1000Q

Kollektor-Emitter-Spitzensperrspannung

HBE = 1000Q

Kollektorstrom
Basisspitzenstrom

Megativer Basisspitzenstrom
Gesamtverlustieistung

tcase = 90°C

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Basis-Spitzensperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Uceo
Ucaom

Ucer

Ucerm

Ic

lBM
-IBM

Ptot
Y

Istg

Silizium-NPN-Leistungstransistor mit hoher Sperrspannung fiir
Horizontal-Ablenk-Endstufen.

Silicon NPN power transistor with high reverse voltage for horizontal
deflection output circuits.

Mormgehause
DiN3B2
JEDEC TO 3
Gewicht - Weight
max. 20 g

750 v
1500 v
750 v
1500 v
25 A
25 A
1.5 A
10 w
115 °C
—65..+115 °C
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Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rihic 25 "C/W
KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tgmp, = 25°C
Kollektorreststrom
Ucg = 1500V lcest) 1 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig = 100mA UBRIEBO 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Ic = 25A.1g = 15A Ucksat ! sV
Basis-Sittigungsspannung
g =25A,1g = 15A Uggsat ! 15 W
Transitfrequenz
Ucg = 5V, lg = 100mA, f = 5MHz fr 7.5 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Upg = 10V, f = 1 MHz Cero 65 pF
Abfallzeit
o = 2A,lg = 1.5A,Lg = 12pH t§2) 0,75 ps
1) ITD = 0,01, tp = 0.3 ms 2) slehe MeBschaltung

sea test circuit
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